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Przyrzad do sprawdzania pélprzewodnikow
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Wynalazek dotyczy przyrzadu stuzacego do szyb-
kiego i orientacyjnego okre§lania wspélczynnika B
w ukladzie OE dla tranzystoréw, czyli sprawno$ci
do pracy w ukladach tranzystoréw oraz réznego
rodzaju diod malej, Sredniej oraz duzej mocy i cze-
stotliwo$ci w zakresie od 5 kHz do 100 MHz w od-
niesieniu 'do tranzystoré6w i od 5 kHz do 1000 MHz
w odniesieniu do diod. Uzyteczno$§¢é badanych tran-
zystoré6w jest okre§lana w przyrzadzie na podstawie
pomiaru napiecia generowanego w zakresie od zera
do 7.5 V, przy czym jezeli generowane napiecie da-
nego tranzystora jest nizsze od 2 V, uznaje sie go
jako nieuzyteczny.

Uzyteczno$é badanych przyrzgdem diod okre§la
sie przez poréwnanie wskazan woltomierza w od-
niesieniu badanej diody do diody wzorcowej. Po-
nadto przyrzad wyposazony jest w dodatkowy za-
kres pomiarowy stuzgcy do pomiaru napiecia zmien-
nego o czestotliwo$ci akustycznej w granicach od
20 Hz do 20 kHz, przy opornoSci wewnetrznej
100.000 Q/V, dla badania napieé w przetwornicach
tranzystorowych. o

Przyrzad wedlug wynalazki moze znale%Zé za-
stosowanie wszedzie tam gdzie sg konstruowane
ukiady na péiprzewodnikach w punktach sprzedazy
poiprzewodnikéw oraz w zakladach ustug tele-
-radiotechnicznych. Tego rodzaju przyrzady do
szybkiej orientacyjnej kontroli uzyteczno$ci tran-
zystor6w i diod nie byly dotychczas znane. Na ry-
sunku uwidoczniony jest ideowy schemat przyrzadu
wedlug wynalazku.

49019

10

15

20

25

80

2

Przyrzad ten sklada sie zasadniczo z dwéch cze-
§ci, a to z generatora tranzystorowego ze wskazni-
k;em neonowym i woltomierza tranzystorowego.
Generator G pracuje jako generator samodiawny
w ukladzie OE 2z badanym tranzystorem oraz
z osobnym uzwojeniem wysokiego napiecia do za-
silania neonowego wskazZnika. Napiecie generowane
w ukladzie generatora G jest powielane na dwu-
stopniowym powielaczu napiecia, ktéry stanowig
diody D1, D2 oraz kondensatory C2 i C5, a naste-
pnie podane jest na wzmacniacz tranzystorowy.

Woltomierz tranzystorowy wyposazony jest
w magnetoelektryczny wskaznik Al oraz tranzystor
T. Potencjometr R3 stuzy do regulacji napiecia po-
laryzacji bazy tranzystora, potencjometr R6 do
zerowania tranzystorbwego woltomierza W, trans-
formator Tr do generatora samodtawnego a neono-
wy wskaznik L do sygnalizowania punktu wzbu-
dzenia si¢ generatora G. Dodatkowymi elementami
wyposazenia przyrzadu sa wylgczniki od 1 do 6
stuzgce do przelgczania przyrzadu, oraz zaciski
laboratoryjne K, B, E, stuzgce do podlgczenia bada-
nego tranzystora T1, zaciski A, stuzgce do pomiaru
napiecia zmiennego 300 V i zaciski Z, stuzgce do
podigczenia badanej diody pé6iprzewodnikowej. Do
zasilania przyrzadu stuzg dwa ogniwa Bl i B2,

Przed przystgpieniem do badania tranzystoréw
nastawia sie odpowiednio przetgczniki 1 i 2 w za-
leznoSci od rodzaju i mocy badanego tranzystora,
przelacznikami 3 i 4 zalgcza sie neonowy wskaznik
L lub woltomierz tranzystorowy, przetgcznik 5 usta-
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wia si¢ w polozeniu odpowiednim do pomiaru tran-
zystoréw (drugie polozenie do badania diod) za$
przelgcznikiem 6 wlacza sie zasilanie. W czasie po-
miaru potencjometrem R3 reguluje sie napigcie
polaryzacji bazy tranzystora, obserwujac wskaZnik
neonowy do momentu zapalenia sie lampy L.
Z kolei zmniejsza sie napiecie bazy tranzystora
o 10 — 20%, zeruje sie potencjometrem woltomierz
tranzystorowy i przelgcza sie przelgczniki 3 i 4 na
pomiar woltomierzem tranzystorowym, dokonujac
ostatecznego odczytu na tym woltomierzu w celu
orientacyjnego okre§lenia wspélczynnika g
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W przypadku badania diod, sprawdza sie uprze- .

dniq tranzystor przeznaczony do wspélpracy z dang
dioda a nastepnie podigcza sie ja do zaciskéw Z,
nastawiajac odpowiednio przelgczniki 1, 3, 4, 5 i 6.
Nastepnie dokonuje sie pomiaru i na podstawie po-
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réwnania wskazan woltomierza w odniesieniu do .

diody wzorcowej i diod badanych ocenia si¢ ich
uzyteczno$é.

W podobny sposéb uzytkuje sie przyrzad do po-
miaru napiecia zmiennego 300 V. W tym przypadku
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odlgcza sie diody i tranzystory z zaciskéw wyj§cio-
wych, po czym nastawia sie odpowiednio przelacz-
niki 4 i 6 i po zerowaniu woltomierza dokonuje sie
pomiaru.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do sprawdzania pé6iprzewodnikéw, zna-
mienny tym, ze zawiera uklad generatora (G) typu
L C, z transformatorem (Tr) w kt6érego pierwotne
uzwojenie jest wilgczony badany tranzystor (T1),
oraz potencjometr (R3) do zmniejszania napiecia
polaryzacji bazy badanego tranzystora do momentu
wzbudzenia sie ukladu, sygnalizowanego neonowym
wskaZnikiem (L), przy czym sygnat z pierwotnego
uzwojenia transformatora (Tr) przenosi sie na dwu-
stopniowy powielacz napiecia (D1), (D2) a nastepnie
do uktadu tranzystorowego woltomierza (W) z tran-
zystorem (T), magnetoelektrycznym miernikiein
(Al) i potencjometrem (R6) do zerowania wolto-
mierza (W) przed pomiarem,
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